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композитах с большишпереходными сопротивлениями. В настоящей работе выполнено экспериментальное и теоретичес- кое исследование условий существования и процесса распространения нормальной зоны в композитных сверхпроводниках с большим перехо/^ным сопротивлением. На заш,иту выдвигаьэтся следующие основные положения. В композитных сверхпроводниках с достаточно большим переход ным сопротивлением...
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сверхпроводящая компонента рассматриваемого проводника (11СП1) находится в наилучших условиях охлаждения, 1.2. Стационарное распределение нормальной зоны в композитных сверхпроводниках с переходным сопротивлением. В этом разделе мы рассмотрим возможность существования ста ционарного резистивного участка (резистивного домена) в композит ных сверхпроводниках с переходным сопротивлением. Для этого, используя в...
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(68) вместо (44) сдвигает область существования резистивного доме на в сторону больших транспортных токов. 2.2. Распространение нормальной зоны в композитных сверхпроводниках с переходным сопротивлением. Процесс распространения нормальной зоны, возникшей в результа те начального теплового импульса
· 
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ГЛАВА I РАВНОВЕСНЫЙ РЕЗИСТИВНЫй ДОМЕН В КОМПОЗИТНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ С ПЕРЕХОДНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ.
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4.1 Уравнения теплопроводности и непрерывности для однокильного композитного сверхпроводника Л*)Г произвольной геометрии.
4.2 Измерение переходных сопротивлений.
4.3 Экстраполяционные соотношения.
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